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产品概述

XTM4512是一款专门为 IR-CUT Removable（ICR）

设计的驱动 IC用来开关红外线滤光片。XTM4512

具有低导通阻抗的 H桥驱动电路，控制方式为单

线控制并提供单步操作（One-Shot）的功能。

XTM4512支持最高工作电压为 18V，持续电流

0.5A，峰值电流 0.8A。同时集成了过温保护和欠

压闭锁等保护功能。

产品特征

 工作电压范围：2.4V-18V

 持续电流 0.5A，峰值 0.8A

 待机电流：0.1uA typ.

 RDS(ON)导通阻抗：2.0Ω

 集成欠压保护

 集成过热保护

 封装：SOT23-6

典型应用

 IR-CUT

典型应用电路

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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封装引脚定义

SOT23-6

NO. NAME TYPE DESCRIPTION

1 CE I 外挂电容输入

2 GND G 地

3 FBC I 正转/反转逻辑控制输入

4 OUTA O 全桥输出 A

5 VDD P 电源

6 OUTB O 全桥输出 B

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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订购信息

产品型号 封装形式 包装数量 工作温度

XTM4512AS3CT SOT23-6 3000/盘 -40°C~85°C

绝对最大额定值

参数 最小值 最大值 单位

电源电压 VDD -0.3 20 V

输出电流峰值 IPEAK 0 0.8 A

逻辑输入电压 VFBC -0.3 5.5 V

静电保护（HBM） ESD 2000 V

工作温度 TOPR -40 85 °C

存储温度 Tstg -65 150 °C

结温 Tj 150 °C

引脚焊接温度（10s） 260 °C

推荐工作条件（无其他说明，Ta=25°C）

参数 最小值 最大值 单位

电源电压 VDD 2.4 18 V

输入电压 VFBC 0 5 V

正反转输出电流 IOUT 0 0.5 A

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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电特性参数（如无其他说明，Ta=25°C）

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit

电源参数

VDD 工作电压 2.4 18 V

IDD 工作电流 Active mode, no load 80 130 uA

逻辑输入参数

VFBCH 输入高电平 1.3 V

VFBCL 输入低电平 0.6 V

IFBCH 高电平输入电流 VDD=5V, VFBC=5V 3 20 uA

IFBCL 低电平输入电流 VDD=5V, VFBC=0V 0 μA

H-Bridge FETs参数

Rds(on) 输出导通阻抗 ILOAD=0.2A, HS+LS 2.0 2.5 Ω

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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功能框图

输入/输出逻辑波形

TOne-Shot 的长度是由接在 CE管脚上的外部电容所决定.其关系式为

TOne-Shot =1.3*106*CCE（second）

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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当外部电容容值固定时, IC温度每上升 1℃, TOne-Shot 会减少 0.2 %. 事实上一般的电容容值也会随温度变

化, 25℃时电容值为最大,偏离 25℃后电容值会减小.因此建议将 TOne-Shot设定为 ICR所需时间的两倍,使得在

任意温度下皆可以正常动作.

应用示例说明

上图为一个 XTM4512的应用线路图。光敏电阻 CdS、R5与 R6组成光感测电路，施密特触发电路 ( Q1, Q2

and R1~R4 )用来判断目前为白天或是晚上并且控制 XTM4512 FBC管脚的方向，这样 ICR模块中红外线绿光

片的位置就会根据环境的亮度来做变动。

延迟电路的作用是为了确保亮度信号稳定，不会因为环境亮度瞬间改变所干扰。当 R5 = 200k以及 C2 =

22uF时延迟时间约为 3秒，所以当环境亮度变化后必须超过 3秒，XTM4512才会动作，否则将视为干扰，芯

片不会动作。

施密特触发电路利用两个临界电压( VIH与 VIL )来得到较好的噪声容忍度以避免环境干扰。当 Vin低于

VIL时，施密特触发电路将送出低电平至 FBC管脚；当 Vin 高于 VIH时，施密特触发电路将送出高电平至

FBC管脚；Vin电压如果介于 VIH与 VIL时，施密特触发电路输出电平不会改变。此一特性可以提高噪声容

忍度并且消除干扰，临界电压可以由 R1~R4电阻阻值来决定。

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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以 LMV358为例，它是一个轨间输出运算放大器。LMV358的输出摆动可达 Vcc，可至 GND。高阈值电

压和低阈值电压分别表示为：

comccHcmp VRVRV
R2R1
1

R2R1
2

_ 



 (Vo=VCC)

comcomcmp VRVRRV
R2R1
1

R2R1
10*

R2R1
2

L_ 






 (Vo=GND)
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comccLcmpHcmpth VRVRVVV
R2R1
1

R2)2(R1
22/)( __ 






ccLcmpHcmp VRVVV
R2)2(R1

22/)( __m 


上列公式说明 OPAMP组成的施密特触发电路的 Vth 以及 Vm如何计算，其电压值可以由 R1与 R2决定。

当输入信号高于 Vcmp_H或低于 Vcmp_L时，施密特触发电路的输出会改变。此特性可以提高噪声容忍度并

且消除干扰。

XTM4512的 FBC管脚为高阻输入，没有内部上拉电阻，大部分的情况下，XTM4512由MCU或 HOST

CPU的 GPIO所控制。GPIO有两种输出方式：三态输出( tri-states output )与开漏输出( open-drain output )。

因为 tri-state output可以输出高电平 VDD与低电平 GND，所以此种 GPIO直接接到 XTM4512的 FBC管

脚即可。
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若是 open-drain output其只能输出低电平 GND，所以必须在 GPIO上加一个上拉电阻 Rp来产生高电平

VDD。此上拉电阻 Rp的阻值约在数百 K即可，较小的上拉电阻可以得到较快得上升时间，但是当 GPIO输

出低电平时会较耗电。

应用电路注意事项

1、在任何环境下都不能超过芯片的绝对参数

2、请勿将两个输出直接短接或者电源、地直接短接，此种情况造成的峰值电流过大会烧毁 IC

3、马达在堵转的时候如果超过 IC设计的峰值电流，也会造成 IC损坏

4、VDD的旁路电容应尽可能的靠近芯片 VDD管脚

5、连接马达的地线在版图布局中需要隔离

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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封装外形图

SOT23-6

Symbol
Dimensions In Millimeters

Min Nom Max

A - - 1.25

A1 0.04 0.07 0.10

A2 1.00 1.10 1.20

A3 0.60 0.65 0.70

b 0.33 - 0.41

b1 0.32 0.35 0.38

c 0.15 - 0.19

c1 0.14 0.15 0.16

e 0.95BSC

e1 1.90BSC

D 2.80 2.90 3.00

E 2.60 2.80 3.00

E1 1.50 1.60 1.70

L 0.30 - 0.60

L1 0.60REF

θ 0 - 8°
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版本变更记录

版本号 描述

Rev 0.0 XTM4512数据手册初稿

Rev 0.1 更新电特性参数“RDSON”

Rev 0.2 更新 ESD规格

Rev 0.3 更新电特性参数“VFBCH”

单通道 2.4V-18V直流马达驱动芯片
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